Сведения о создателях изобретения / полезной модели/ пр. ЭВМ:________​​​​​​​​​​​​​​​​________________________________________________

                                                (нужное подчеркнуть)                                                                      (название)

________________________________________________________________________________________________________________

	п№

	ФИО 
и год рождения автора


	Домашний адрес

(с почтовым индексом)
	Место работы/учебы

(краткое название учреждения/предприятия)
	Должность 

 и кафедра

(для работающих)
	Год обучения 

в асп./магистратуре/курс, группа 
и ФИО научного руководителя
(для обучающегося)
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Также включать сведения о соискателях! 

Для ввода вАИС СамГТУ  и заполнения заявлений на регистрацию РИД.  ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Электронную версию данного документа отправить по адресу: intesob@yandex.ru
